
FIŞA DISCIPLINEI
MATERIALE SI COMPONENTE SEMICONDUCTOARE

1. Date despre program

	1.1
	Instituţia de învăţământ superior
	Universitatea din Piteşti

	1.2
	Facultatea
	de stiinte

	1.3
	Departamentul
	DIMSIA

	1.4
	Domeniul de studii
	Inginerie industriala

	1.5
	Ciclul de studii
	Master.

	1.6
	Programul de studii / Calificarea
	Energetica industriala


2. Date despre disciplină
	2.0
	Denumirea disciplinei
	Materiale si componente semiconductoare

	2.1
	Titularul activităţilor de curs
	Prof Univ dr Ion IORGA SIMAN

	2.2
	Titularul activităţilor de laborator
	Prof Univ dr Ion IORGA SIMAN

	2.3.
	Titularul activităţilor de seminar
	

	2.4
	Anul de studii
	2
	2.5
	Semestrul
	1
	2.6
	Tipul de evaluare
	Examen
	2.7
	Regimul disciplinei
	O


3. Timpul total estimat
	3.1
	Număr de ore pe saptămână
	4
	3.2
	din care curs
	2
	3.3
	/laborator
	2

	3.4
	Total ore din planul de inv.
	70
	3.5
	din care curs
	42
	3.6
	laborator
	14/14

	Distribuţia fondului de timp
	ore

	Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
	10

	Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
	10

	Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
	10

	Tutoriat
	-

	Examinări
	20

	Alte activităţi .....
	-

	3.7
	Total ore studiu individual
	50

	3.8
	Total ore pe semestru
	120

	3.9
	Număr de credite
	5


4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
	4.1
	De curriculum
	

	4.2
	De competenţe
	Competenţe acumulate la disciplinele de la programul de licenta inginerie fizica



5. Condiţii (acolo unde este cazul)

	5.1
	De desfăşurare a cursului
	Sală dotată cu videoproiector şi ecran, tablă de scris adecvată 

	5.2
	De desfăşurare a seminarului/laboratorului
	Laboratorul disciplinei (sala S 008), echipamente şi aparatură de laborator, calculator, internet, 


6. Competenţe specifice acumulate
	Competenţe profesionale
	· Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale..
· Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor şi metodelor de bază din domeniul materialeleor semiconductoare.
·  Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea şi interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor specifice ingineriei industriale
·  Aplicarea de teoreme, principii şi metode de bază din fizica, pentru calcule inginereşti elementare în proiectarea şi exploatarea sistemelor tehnice, specifice ingineriei industriale, în condiţii de asistenţă calificată
·  Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, din materialele semiconductoare , pentru identificarea, modelarea, analiza şi aprecierea calitativă şi cantitativă a fenomenelor şi parametrilor caracteristici, precum şi pentru prelucrarea şi interpretarea rezultatelor, din procese specifice ingineriei industriale.

· Elaborarea de modele şi proiecte profesionale specifice ingineriei  industriale, pe baza identificării, selectării şi utilizării principiilor, metodelor optime şi soluţiilor consacrate din fizica materialelor semiconductoare.

	Competenţe transversale

transversale
	· Dezvoltarea capacităţii de a se integra şi de a lucra în echipă;

· Stimularea unei gândiri şi abordări tehnice;

· Dezvoltarea capacităţii organizatorice şi a autonomiei în derularea de activităţi;

· Imbunătăţirea performanţelor în utilizarea calculatorului, instrumentelor software şi proiectării asistate;




7. Obiectivele disciplinei 

	7.1 Obiectivul general al disciplinei
	Dezvoltarea  unei gândiri ştiinţifice asupra fenomenelor naturii cu precădere pentru fenomenele generatoare de energie

	7.2 Obiectivele specifice
	-cunoasca defectele structurale , difuzia impuritatilor si defectelor ca si mecanismele microdifuziei

-cunoasca procesele fizice ale  cresterii cristalelor , catsi metodele de control in formarea germenilor cristalini in starea gazoasa 

- cunoasca metodele de obtinere a straturilor subtiri policristaline

- cunoasca proprietatile optice ale semiconductorilor .

- cunoasca functiile materialelor semiconductoare 




8. Conţinuturi

	8.1. Curs 
	Nr ore
	Metode de predare
	Observaţii

Resurse folosite

	1
	Materiale cristaline
	4
	Prelegere

Dezbatere
	Calculator, Videoproiector Suport documentar

	2
	Teoria cresterii cristalelor
	4
	Prelegere

Dezbatere
	Calculator, Videoproiector Suport documentar

	3
	Materiale tip policristaline, amorfe si cu superretea
	4
	Prelegere

Dezbatere
	Calculator, Videoproiector Suport documentar

	4
	Obtinerea straturilor subtiri  
	4
	Prelegere

Dezbatere
	Calculator, Videoproiector Suport documentar

	5
	Epitaxia
	4
	Prelegere

Dezbatere
	Calculator, Videoproiector Suport documentar

	6
	Clasificarea si parametrii principali ai materialelor semiconductoare  
	4
	Prelegere

Dezbatere
	Calculator, Videoproiector Suport documentar

	7
	Functiile materialelor semiconductoare; efecte in aceste materiale
	4
	Prelegere

Dezbatere
	Calculator, Videoproiector Suport documentar

	Bibliografie

  Ion IORGA SIMAN               Materiale si componente semiconductoate – uz intern.    Ed Univ din Piteşti, 2011
  Dima I  Munteanu I –      Materiale si dispozitive semiconductoare EDP Buc 1980

  C Kitel                             Introducere in fizica corpului solid- ed tehnica Bucuresti 1972

 Grave A.S.                       Fizica si tehnologia dispozitivelor semiconductoare  , Ed Tehnica  Bucuresti  1973

 Lita Ion                             Materiale pentru electronica Ed Univ Pitesti 2001



	8.2. Aplicaţii –/ Laborator
	
	Metode de predare
	Observaţii

Resurse folosite

	1
	Activitate de protectia muncii si prezentarea laboratorului
	 4
	Exp frontal
	Instalatie experimentala

	2
	Determinarea tipului de conductie la semiconductori
	  4
	Exp frontal
	Instalatie experimentala

	3
	Variatia rezustentei unui semiconductornintrinsec cu temperatiura
	  4
	Exp frontal
	Instalatie experimentala

	4
	Tehnica vidului
	4
	Exp frontal
	Instalatie experimentala

	5
	Dioda stabilizatoare (Zener)
	4
	Exp frontal
	Instalatie experimentala

	6
	Studiul tranzistoarelor bipolare.
	4
	Exp frontal
	Instalatie experimentala

	7
	Evaluarea activitatilor de laborator
	4
	Exp frontal
	Instalatie experimentala

	Bibliografie

                    Materiale si componente semiconductoare   -  indrumar de laborator

                    Referate lucrari de laborator

                    Documentatie tehnica aparatura folosita


9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
	Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca: inginer , să înţeleagă noile tehnologii, precum şi noile modele fizice ale ştiinţelor inginereşti dar şi cele ale universului



10.  Evaluare

	Tip activitate
	10.1 Criterii de evaluare
	10.2 Metode de evaluare
	10.3 Pondere din nota finală

	10.4 Curs
	Prezenţă                              10%
Referat                                 10%

Evaluare finală                     40%


	înregistrare prezenţă curs

Test scris – studiu de caz
Probă orală – întrebări teoretice şi studii de caz
	-

-

-

-

	10.5 Seminar/ Laborator
	Rezolvarea studiilor de caz şi completarea fişelor de înregistrare a rezultatelor lucrărilor practice
	Seminar/ Laborator
	20% /20%

	10.6 Standard minim de performanţă
	3,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 2 puncte la evaluarea finală; Nota 5 la testul de verificare şi rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la lucrările de laborator


Data completării


     Titular de curs



Titular de laborator



                            prof univ dr. I Iorga Siman


prof univ dr. I Iorga Siman. 
Data avizării în departament





Director de departament







                       conf univ dr Daniela Giosanu


